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Infomazion nsaliactinl

KATI OKSIT YAKIT PILLERI (SOFCs)

Teknik Alan

Bu bulus, atmosferik kosullar altinda Ho—Tb—Eu ortak katkili Bi203 bazl kati
¢Ozeltiler olusturmak igin kati hal reaksiyonlarinin kullanimina ilgilidir.

Ozet

Kati oksit yakit hicreleri (SOFC'ler), yakitin kimyasal enerjisini elektrokimyasal bir
islemle glice ddnistiren bir tr yakit hicresidir. Hizli hiicre kinetik strecleri ve kati
elektrolitin yiksek calisma sicakliklarinda (> 800 °C) iyon iletkenlik performansi
nedeniyle, SOFC'ler ylksek elektriksel verimlilige sahiptir. Bununla birlikte, zamanla,
ylksek calisma sicakligl, hicre bilesenleri arasindaki termal genlesme katsayisi
uyusmazligi nedeniyle korozyona neden olarak elektriksel verimliligi blyuk 6lcide
dislrir ve pil 6mriand kisaltir. Bu nedenle, ¢alisma sicakliginin ara araliga (600 °C—
800 °C) duslrilmesi korozyon sorunlarini ortadan kaldirabilir, ancak ne yazik ki
sicakliga bagh olarak hiicre redoks reaksiyonlarinin yavaslamasi nedeniyle elektriksel
verim dlser.

Bu bulusta, ortam atmosferindeki kati hal reaksiyonlari, Ho-Th-Eu ortak katkili Bi203
kati seramik toz solUsyonlari Gretmek igin kullanilmistir ve 750°C derece sicaklikta
en iyi sonuglar verdigi yer.

Avantajlar

* 750 °C'de maksimum iletkenlik 0,288 S/cm ve en duslk aktivasyon enerjisi
0,19 eV'dir.

e Tdm numuneler verilen sicakliklarda termal olarak kararliydi.

Kullanim Alani
* Enerji sektori

* Pil, batarya Sanayi
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